上 海 建 桥 学 院 教 学 进 度 安 排 表

2013  ～  2014      学年度第  一   学期
课程名称：集成电路产业导论
班级：13级电科本科、13级微电子本科
总学时：32
	日期
	周次
星期
	课   程   内  容
	授课
方式
	上课地点
	作业
布置

	
	
	章
	节
	内     容
	
	
	

	9.18
	3/三
	1
	1，2
	晶体管的发明，

集成电路的发展历史
	讲课
	1108
	

	9.25
	4/三
	1
	3，4
	集成电路的分类，

微电子学的特点
	讲课
	1108
	

	10.9
	6/三
	2
	1，2
	半导体及其基本特性

半导体中的载流子
	讲课
	1108
	作业1

	10.16
	7/三
	2
	3，4
	半导体的电导率和载流子输运

pn结
	讲课
	1108
	

	10.23
	8/三
	2
	5
	双极晶体管
	讲课
	1108
	

	10.30 
	9/三
	2
	6
	MOS场效应晶体管
	讲课
	1108
	作业2

	11.6
	10/三
	
	
	
	复习
	1108
	

	11.13
	
	
	
	
	期中
	
	

	11.20 
	12/三
	3
	
	大规模集成电路基础
	讲课
	1108
	

	11.27 
	13/三
	4
	1，2
	CVD，SiO2的特有生长方法-氧化
	
	1108
	

	12.04
	14/三
	4
	3，4
	PVD,向衬底材料的图形转移-光刻
	讲课
	1108
	作业3

	12.11
	15/三
	4
	5,6
	材料膜的选择性去除-刻蚀

扩散与离子注入
	讲课
	1108
	

	12.16
	16/一
	4
	7
	接触与互联
	讲课
	1108
	

	12.18
	16/三
	4
	8
	隔离技术
	
	1108
	

	12.25
	17/三
	4
	9~10
	MOS集成电路工艺流程
	讲课
	1108
	作业4

	12.26
	17/四
	11，

12
	
	集成电路封装，

微电子技术发展的规律和趋势
	讲课
	1108
	作业5

	1.03
	18/四
	
	
	
	复习
	1108
	

	1.6-10
	
	
	
	
	期末
	
	


注：授课方式为讲课、实验、习题课、复习、考核，不够写可续页。

任课教师：罗敏
系主任审核：喻玲           教学院长审核：吴庆彪

日期：2013.7.3
日期：2013.7.10            日期：2013.7.12
